Transistoren | Tpansucrops

Si-npn-Leistungsschalttransistoren
Kpemuuesrie mouimble nepekniouatensHbie TPaH3UCTOPBI C N-p-N CTPYKTYPOM

Typ Grenzdaten bei ¥ = —10...4+ 115 °C elekir. Kenndaten bei 9, = 25°C
Tun Mpepensheie sHauenus npu dneKkTp, Napamerpsi Npu
Piot Ucesm Uceo leav  lem lgm haye bei Ucesar  Ugesae  bei tr lces  bei
npwm npu npu
Uce ¢ Ic lg Uces
w v v A A A v A \ Vv A A Hs mA V
SU 160 12,0") 15006) 700 50 15 40 >225 5 45, <3 <15 4,5 2 <H) =21 1500
SU 161 102)  15009) 350 2.5 5 25 >5 5 2 ] 1.5 2 1 1% <3 1500
SU 165 10?) 900¢) 2,5 3 25 =2 5 0,5 1.3 1 0,2 19 <1 900
SU 167 1008) 800 325 10 15 =15 10 23 =33 <22 8 25 1 =17 1 800
SU 169 1008) 1000 400 10 i) =15 10 2,5 <33 2.2 8 2,5 1 =17y =i 1000
1) e = 05°C ) togile = 1,0A; lg = 0,2A; —lg = 0,4 A; Uee = 250 V
3 dec <90 °C ) Rpe = 100 2; t, = 20 ps; vy = 0,25
%) leena = 45 A; lgand = 2,0A; t, =~ 10 ps N dc =80A; lg=—Ilg = 2,5A
4) | — 20A; 'Bnnd =10A: ts'=210 15 U) i_t_}c —=g5°eC
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SD 168, SD 600...5SD 602

SD 802, SD 812
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